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摘要(译)

多波长光学装置包括光发射器和位于光发射器附近的能量转换层。当来
自光学发射器的单色光通过时，能量转变层产生多波长电磁辐射。能量
转变层包括多个发光膜，并且每个膜被配置为当来自光学发射器的单色
光通过时，在各自不同的波长范围发光。多个发光膜可以以接触面对面
的关系布置或者可以排列成阵列。发光膜可以包括稀土掺杂氧化物，磷
光体，金属掺杂氧化物，稀土掺杂氮化物，纳米结构和/或纳米结构膜
等。光学发射器可以是发光二极管（LED），激光二极管（LD），有机
发光二极管（OLED），谐振腔发光二极管（RCLED）和/或边缘发射二
极管（EELED）。
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